
Si(111) 7x7 reconstruction – Aufgabe 3.1

Anzahl der ungesättigten Bindungen pro EZ:
12 Adatome
6 Restatome
1 Eckplatz

1.415 * 10^(-3) H_2O pro nm^2 pro s

6.25nm^2 ist eine EZ.

Eff. treffen 32 H2_O Moleküle pro Stunde 
auf die Oberfläche. -> Oberfläche nach 
etwa 47 mins. komplett benetzt.



• 2*10^(-10) mbar /sqrt(2*PI*2.989*10^(−26) kg*boltzmann constant * 77 
Kelvin)

• sin(60)*(7*5.431/sqrt(2) Angstrom)^2

• sin(60)*(7*5.431/sqrt(2) Angstrom)^2 * 2*10^(-10) mbar 
/sqrt(2*PI*2.989*10^(−26) kg*boltzmann constant * 77 
Kelvin)*Haftungsfaktor



STM vs LEED



LEED basics





LEED patterns



LEED – Aufgabe 3.2 a)



LEED – Aufgabe 3.2 b)



Debye Waller factor – Aufgabe 3.3

Intensität kohärent, elastisch gestreuter Elektronen, die 
an einem Kristallgitter gestreut haben. -> 
Gitterschwingungen werden berücksichtigt.



Diffusion – Aufgabe 4.1 – Fick‘s law



Kritsche Keimgröße – Aufgabe 4.2



Fundamental growth modes – 4.3
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